HOJA DE DATOS

DC SN861

DATA CENTERNVMe"SSD

SSD NVMe U.2 de 2,5 pulgadas, 15 mm
1,60 TB; 1,92 TB; 3,20 TB; 3,84 TB: 6,4 TB; 7,68 TB'

Puntos destacados

Experimente un rendimiento excepcional
de PCle Gen5 con multiples capacidades
que llegan hasta 7,68 TB', el cual es ideal
para las aplicaciones que requieren mucho
procesamiento

Se disefid para consumir la menor cantidad
de energia posible, lo cual potencia la
eficiencia y reduce los costos operativos sin
comprometer el rendimiento

Consigue soluciones optimizadas a un costo
bajo para las cargas de trabajo mixtas de

tu empresa con un rendimiento de lectura
aleatoria de alta velocidad

Ofrece una QoS uniforme, incluso con cargas
de trabajo intensas, lo que ayuda a reducir la
latencia durante operaciones criticas

Las opciones E1.S también estan disponibles,
las cuales garantizan la escalabilidad y la
flexibilidad que se requieren para satisfacer
las necesidades de almacenamiento de su
empresa

Aproveche las caracteristicas de nivel
empresarial que incluyen proteccién en caso
de corte de energia, proteccién de ruta de
datos completa, seguridad vy cifrado de TCG,
todo respaldado por una garantia limitada
de 5 afios®

Aplicaciones/Entornos

Inferencia y entrenamiento de modelos de
inteligencia artificial, aprendizaje automatico,
aprendizaje profundo

Centros de datos de hieperescala, nube y
empresa

Aplicaciones que requieren mucho
procesamiento

Cargas de trabajo de HPC, que requieren
muchos recursos de GPU y CPU, y de
computacién estandar

Big Data, andlisis de datos, modelado de
datos, andlisis predictivo

DC SN861

DISCO DE ESTADO SOLIDO PARA CENTROS DE DATOS

Redefinicion de limites para el almacenamiento de
alto rendimiento

Preparate para las cargas de trabajo cruciales del futuro con la unidad
SanDisk DC SN861. La Ultima unidad SSD SanDisk para centros de datos

con velocidades de nivel empresarial novedosas PCle® Gen5, ademas, DC
SN861 ofrece un rendimiento excepcional y multiples capacidades que
llegan hasta 7,68 TB'.. Como ofrece altas velocidades de lectura aleatoria y
consume muy poca energia, la unidad DC SN861 es la mejor opcidn para las
aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automatico que requieren
mucho procesamiento, ya que garantiza un mejor rendimiento de lectura o
escritura, una latencia extremadamente baja y maximizacion de la relacién
IOPS/vatios. La unidad DC SN861 también brinda un conjunto muy valioso
de caracteristicas que incluye compatibilidad con NVMe® 2.0 y OCP 2.0,

1y 3 DWPD, y una garantia limitada de 5 aflosé. Como cuenta con estas
caracteristicas, es una solucién ideal para centros de datos de hiperescala,
nube y empresa.

Caracteristicas

Capacidad para satisfacer las necesidades de las cargas de trabajo de IA
Esta disefada para tolerar aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje
automatico que requieren mucho procesamiento, anchos de banda altos y
latencias bajas.

Rendimiento y capacidad superiores
Consiga velocidades de lectura o escritura de nivel PCle Gen5 preparadas
para el futuro con multiples capacidades que llegan hasta 7,68 TB'.

Disefio que considera la eficiencia energética
Tiene un disefio que brinda un rendimiento mas alto por vatio. Esto optimiza
el consumo de energia y reduce los costos operativos.

Rendimiento excepcional en cargas de trabajo mixtas
La alta velocidad en las lecturas aleatorias brinda soluciones mejoradas a un
costo bajo para su empresa.

Optimizada para ofrecer una mejor calidad de servicio (QoS)

Cuando se procesan cargas de trabajo cruciales, la latencia es mas baja,
por lo que se consigue una calidad de servicio (QoS) uniforme para las
aplicaciones, aun con cargas de trabajo pesadas.

Caracteristicas muy valiosas para las empresas

Aproveche las caracteristicas de nivel empresarial, como proteccion en caso
de corte de energia, proteccién de ruta de datos completa, seguridad y
cifrado de TCG, para garantizar la integridad y la seguridad de los datos.

Infraestructura preparada para el futuro de los datos
Es compatible con NVMe 2.0, NVMe Ml 1.2¢c y OCP 2.0 para brindar mas
escalabilidad y eficiencia.
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Informacién del producto

Capacidad’ 1,92 TB 3,84TB 7,68 TB 1,60 TB 3,20TB 6,60 TB
“Resistencia 1owed ioweD 1owPD sowpD sowD SDWPD
Cseguridad g sE TCGOPAL2OT
Factordeforma ve
Gnterfaz PCle Gensxs

" Especificaciones de NVMe NVMev2O
Rendimiento

Latencia de escritura (us)" 8 8 8 8 8 8
Confiabilidad
MTTF (horas, estimade) . gsmillones
Tasa de errores de bits no corregibles (UBER) tent0?
Cindice de fallas anval® (AFR, estimado) . 03s%
Garantlalimitada de® (@ios) . safos

Administracién de la energia

En inactividad (promedio) ~5W

Dimensiones fisicas

Altura-z (mm) 15 mm
| Dimensiones (anchox largo, mm) 6985 mmx10045 mm
CPeso(méximo, ) Nodisponible
Ambiental
| Temperatura operativa (ambiente) g Desde0°Chasta7zoec
Temperaturanooperativa® Desde-40°Chastags°c

Pedido de informacién

SDS6CA216PSPOXT SDS6CA232PSPOX1

Numero de modelo i SE No aplica SDS6BA138PSPOX1  SDS6BA176PSPOX1 No aplica SDS6CA232PSP9XT SDS6CA264PSPOX1

1 Un terabyte (TB) equivale a 1000 GB (un billén de bytes). La capacidad real del usuario puede ser menor segin el entorno de operacion.
2 Resistencia NAND.

3 Basado en pruebas internas. El rendimiento puede variar segun el punto de capacidad o los cambios en la capacidad disponible. Para obtener mas informacidn, consulte el manual del producto. Todas las medidas
de rendimiento corresponden a un modo totalmente sostenido y a valores picos. IOPS = operaciones de entrada/salida por segundo. Sujeto a modificaciones.
4 Latencia aleatoria promedio de 4 KiB, QD =1

S Las especificaciones de MTTF y AFR se basaran en una poblacion de muestra y se calculan mediante medidas estadisticas y algoritmos de aceleracidn bajo las condiciones operativas normales correspondientes
a este modelo de unidad. Las tasas de MTTF y de AFR no predicen la confiabilidad de una unidad individual ni tampoco constituyen una garantia.

¢ La garantia del producto vence (i) en la fecha correspondiente al momento en el que el medio flash alcance el uno por ciento (1 %) de su vida Util restante o (i) en la fecha de caducidad de 5 afios, lo que
ocurra primero.

7 Lectura de temperatura compuesta
® Los valores se basan en la temperatura ambiente. Evite la exposicidn no operativa a temperaturas superiores a 40 °C durante perfodos mayores que tres meses.
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